
SHARP　PQ20RX11(3V) 出力コンデンサによる出力インピーダンスの変化
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100mA・出力コンデンサ無し 100mA・一般電解 100mA・低ESR電解 100mA・積層セラミック

1A・出力コンデンサ無し 1A・一般電解 1A・低ESR電解 1A・積層セラミック

Vout：3V
Iout ：100mA/1A

一般電解　：Rubycon PK 35V 47uF
低ESR電解：Rubycon PZA 63V 47uF
積層ｾﾗﾐｯｸ：日ｹﾐ THD 25V 47uF

100mA

1A

低ESR電解と積層ｾﾗﾐｯｸのときのみ付加

容量を1/10倍、10倍にしても、出力インピーダンス特性に顕著な差は観られない
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SHARP　PQ20RX11　（出力電圧　3Ｖ） 負荷電流変動時のリンギング

出力コンデンサ

負荷電流変動

100mA⇔200mA

500mA⇔1A

Rubycon　PK 47uF Rubycon　PZA 47uF
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SHARP　PQ20RX11(15V) 出力コンデンサによる出力インピーダンスの変化

0.001

0.01

0.1

1

10

100

10 100 1k 10k 100k 1M

周波数(Hz)

出
力

イ
ン

ピ
ー

ダ
ン

ス
(Ω

)

100mA・出力コンデンサ無し 100mA・一般電解 100mA・低ESR電解 100mA・積層セラミック

1A・出力コンデンサ無し 1A・一般電解 1A・低ESR電解 1A・積層セラミック

Vout：15V
Iout ：100mA/1A

一般電解　：Rubycon PK 35V 47uF
低ESR電解：Rubycon PZA 63V 47uF
積層ｾﾗﾐｯｸ：日ｹﾐ THD 25V 47uF

100mA

1A

低ESR電解と積層ｾﾗﾐｯｸのときのみ付加
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SHARP　PQ20RX11　（出力電圧　15Ｖ） 負荷電流変動時のリンギング

出力コンデンサ

負荷電流変動

100mA⇔200mA

500mA⇔1A

Rubycon　PK 47uF Rubycon　PZA 47uF
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